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Zadanie:

1. Oboznámte sa s katalógovými údajmi unipolárnych tranzistorov KF 521.

2. Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HM 8042. Odsimulujte I-U charakteristiky unipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti hodnôt prúdov a napätí daného tranzistora v zapojení so spoločným emitorom vo zvolenom pracovnom bode ako aj hodnoty y-parametrov v tomto bode.

3. Pomocou merania určite hodnotu UP, prahového napätia tranzistora při UBS=-10V. Zistite ako vplýva napätie medzi substrátom a emitorom UBS na prahové napätie UP a tento vplyv vysvetlite.

4. Zmerajte sieť výstupných charakteristík unipolárneho tranzistora KF521 ID=f(UDS) s parametrom UGS pri UBS =-4V.

5. Zostrojte sieť prevodových charakteristík tranzistora ID=f(UGS) s parametrom UDS pri     UBS =-4V z nameraných výstupných charakteristík. 

6. Vyznačte jednotlivé pracovné oblasti JFET tranzistora do graficky spracovaných sietí volt-ampérových charakteristík.

7. Nastavte jednosmerný pracovný bod tranzistora v zapojení so spoločným emitorom (Source-S) v saturačnej oblasti I-U charakteristík a určite v ňom statické a dynamické parametre: strmosť, výstupnú vodivosť a napäťový zosilňovací činiteľ. (Pri meraní využite definíciu daných parametrov).
Vypracovanie:

Úloha 1:  KF521
UG1Emax = 20V 




y21e . 3.5 mA/V (IC = 5mA UCE = 6V)

UCEmax = 20V (UG1E =-6V)

I CEmax = 10mA
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ICES = 2...7mA

PTOT = 100mW

-UG1ET =3V (IC =10A, UCE= 6V)

[image: image12.wmf]Ugspr=f(Ubs)

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

-15

-10

-5

0

Ubs

Ugspr


Úloha 3:

UDS = 10V, ID = 10(A

	UBS [V]
	-10
	-4
	-2.5
	-0.5

	UGSPR [V]
	-0.559
	-1.06
	-1.257
	-1.685


Úloha 4:
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n-kanálový MOS KF521, s vyvedeným substrátom G2.
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Schéma zapojenia prípravku na meranie I-U charakteristík tranzistora KF 521 s ochranou voči

prerazeniu hradla tranzistora elektrostatickým nábojom
Úloha 4a: Výstupná charakteristika
ID = f(UDS)



UBS = -4V

	
	UDS[V]
	0,2
	0,5
	1
	2
	5
	10

	UGS1 = -0.5V
	ID [mA]
	0,465
	0,98
	1,371
	1,642
	2,24
	3,13

	UGS1 = 0V
	ID [mA]
	0,711
	1,584
	2,52
	3,01
	3,86
	4,96

	UGS1 = 1V
	ID [mA]
	0,8
	1,75
	2,77
	3,43
	4,33
	5,46

	UGS1 = 1.5V
	ID [mA]
	0,95
	2,22
	3,78
	4,99
	6,11
	7,43


Úloha 4b: Prevodová charakteristika ID = f(UGS)
UBS = -4V

	
	UGS [V]
	-0,5
	-0,2
	0
	0,5
	1
	1,5

	UDS1 = 10V
	ID [mA]
	0,59
	1,28
	1,84
	3,55
	5,38
	7,15

	UDS1 = 5V
	ID [mA]
	0,22
	0,74
	1,17
	2,57
	4,45
	6,18

	UDS1 = 1V
	ID [mA]
	0,04
	0,28
	0,57
	1,62
	2,8
	3,86

	UDS1 = 0.5V
	ID [mA]
	0,02
	0,22
	0,46
	1,14
	1,71
	2,33


Úloha 5:

Prevodová charakteristika



Výstupná charakteristika
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 Úloha 7:

výstupný odpor ro :
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strmosť tranzistora gm :
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napäťový zosilňovací činiteľ (u :                 
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dynamická výstupná vodivosť gDS:                    
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Namerané hodnoty:

UDS = const.

ID = 4,53 mA

UGS = 1,08 V
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ID = 5,55 mA

UGS = 1,37 V

ID = const.

UDS = 5,015 V

UGS = 1,099 V
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UDS = 5,61 V

UGS = 1,093 V

UGS = const.

ID = 4,5 mA

UDS = 5,074 V
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ID = 4,62 mA

UDS = 5,51 V
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Vyhodnotenie:

Určili sme hodnotu UP - prahového napätia. Zmerali sme výstupnú a prevodovú charakteristiku unipolárneho tranzistora a dané zaávislosti sme vyniesli do grafov. 

V saturačnej oblasti I-U charakteristík sme určili statické a dynamické parametre unipolárneho tranzistora.
� EMBED Excel.Chart.8 \s ���
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